
도시바, 기기 크기 줄여줄 신제품 모스펫 게이트 드라이버 IC 출시 

TCK42xG 시리즈, 외부 N 채널 모스펫의 역병렬 접속 지원 

가와사키, 일본--도시바 일렉트로닉 디바이스 앤 스토리지 코퍼레이션(Toshiba 

Electronic Devices & Storage Corporation, 이하 ‘도시바’)이 새로운 모스펫 게이트 

드라이버 IC ‘TCK42xG 시리즈’의 첫 제품으로 20V 전력 제품군에 사용되는 

‘TCK421G’를 출시했다.  

이 시리즈의 소자는 입력 전압에 기반한 외부 N 채널 모스펫 게이트 전압 제어 

전용으로 과전압 잠금 기능이 있다. 대량 출하는 9 일부터 시작된다. 

TCK421G 은 외부 N 채널 모스펫의 역병렬 접속(back-to-back connection)과 함께 

역전류 차단 기능이 있는 전력 멀티플렉서 회로 또는 부하 스위치 회로를 

구성하는 데 적합하다. 2.7V~28V 의 광범위한 입력 전압을 지원하는 충전 펌프 

회로를 통합하고 간헐적 작동으로 외부 모스펫의 게이트 소스 전압에 안정적 

전압을 공급한다. 이는 대전류의 스위칭을 가능케 한다. 

업계 최소형 중 하나[1]인 WCSP6G[2] 패키지에 장착되는 TCK421G 는 웨어러블 

기기 및 스마트폰 등 소형 기기에서 고밀도 마운팅을 실현해 기기 크기를 줄이는 

데 도움이 된다. 

도시바는 TCK42xG 시리즈를 지속적으로 개발하는 한편 모두 여섯 가지 버전을 

도입할 계획이다. TCK42xG 시리즈의 과전압 잠금 기능은 5V 에서 24V 까지 입력 

전압을 지원하고 외부 모스펫의 각기 다른 게이트 소스 전압을 위해 5.6V 와 10V 

등 두 가지 형식의 게이트 출력 전압으로 출시된다. 사용자의 기기에 따라 

과전압 잠금 기능과 게이트 출력 전압을 선택할 수 있다. 

주: 

[1] 모스펫 게이트 드라이버 IC 중. 2022 년 2 월 도시바 조사 기준 

[2] 1.2mm x 0.8mm 

응용 분야 

· 웨어러블 기기 

· 스마트폰 

· 노트북 PC, 태블릿 

· 저장 장치 등 

신제품 시리즈 특징 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Fap-en%2Ftop.html&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=Toshiba+Electronic+Devices+%26amp%3B+Storage+Corporation&index=1&md5=f939e82c018995e3c63e2c75aedc1e87
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Fap-en%2Ftop.html&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=Toshiba+Electronic+Devices+%26amp%3B+Storage+Corporation&index=1&md5=f939e82c018995e3c63e2c75aedc1e87
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Fparametric%3Fregion%3Dapc%26lang%3Den%26code%3Dparam_616%26p%3D50%26i%3D1%26sort%3D0%2Casc%26cc%3D0d%2C1d%2C39d%2C31h%2C3d%2C22d%2C23d%2C24d%2C30d%2C25d%2C5d%2C6d%2C7d%2C40d%2C41d%2C26d%2C42d%2C8d%2C9d%2C10d%2C11d%2C12d%2C13d%2C14d%2C27d%2C28d%2C15d%2C17d%2C29d%2C32h%2C33h%2C34h%2C35h%2C36h%2C37h%2C38h%26f%255b%255d%3D17%257CWCSP6G%26f%255b%255d%3D7%257C28&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=TCK42xG+Series&index=3&md5=a4686d80f8d163877ced43095a30ba07
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Flookup.jsp%3Fpid%3DTCK421G&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=TCK421G&index=2&md5=6fefd44da63a691940091a4d8858ed46
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Fap-en%2Fsemiconductor%2Fknowledge%2Ffaq%2Fliner_load-switch-ics%2Fload-switch-ics12.html&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=back-to-back+connection&index=4&md5=69738d19a75a61956dec56fc5ed32292


· 내장형 충전 펌프 회로와 입력 전압에 따른 게이트 소스 전압 설정(5.6V, 10V) 

· 5V~24V 과전압 잠금 기능 

· 낮은 입력 꺼짐(OFF) 전류: IQ(OFF)= 0.5μA(최댓값) @VIN=5V, Ta= -40~85°C 

 

주요 규격 

(달리 명시되지 않은 한 Ta=25°C) 

부품 번호 TCK421G  

패키지 

명칭 WCSP6G 

크기(mm) 
1.2×0.8(대푯값), 

t=0.35(최댓값) 

작동 

범위 
입력 전압 VIN (V) @Ta= -40~85°C 2.7~28 

전기적 

특성 

VIN UVLO 문턱전압, 

Vout 강하 

VIN_UVLO 대푯값/최댓값 (V) 

@Ta= VIN_UVLO 최댓값에 

대해 -40~85°C 
2.0/2.5 

VIN UVLO 히스테리시스 

VIN_UVhyst 

대푯값 (V) 

– 0.2 

VIN OVLO 문턱전압, Vout 강하 

VIN_OVLO 최솟값/최댓값 (V) 
@Ta= -40~85°C 22.34/24.05 

VIN OVLO 히스테리시스 

VIN_OVhyst 대푯값 (V) 
– 0.12 

입력 대기 전류 

(켜짐 상태)[3] 

IQ(ON) 대푯값 (μA) 

@VIN=5V 140 

@VIN=12V 185 

대기 전류 

(꺼짐 상태) 

IQ(OFF) 최댓값 (μA) 

@VIN=5V, Ta= -40~85°C 0.5 

@VIN=12V, Ta= -40~85°C 0.9 

게이트 드라이브 전압 

(VGATE1-VIN) 

(VGATE2-VIN) 

VGS 최솟값/대푯값/최댓값 

(V) 

@VIN=2.7V 8/9.2/10 

@VIN=5V 9/10/11 

@VIN=9V 9/10/11 

@VIN=12V 9/10/11 

@VIN=20V 9/10/11 

VGS 켜짐 시간 

tON 대푯값 (ms) 
@VIN=5V, CGATE1,2=4000pF 2.9 

VGS 꺼짐 시간 

tOFF 대푯값 (μs) 
VIN=5V, @CGATE1,2=4000pF 52 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Flookup.jsp%3Fpid%3DTCK421G&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=TCK421G&index=5&md5=aa9126bc780f27e18a6d78ec77d81863


OVLO VGS 꺼짐 시간 

tOVP 대푯값 (μs) 
@CGATE1,2=4000pF 34 

샘플 확인 및 구매 온라인 구매 

주: 

[3] 제어 터미널 전류(ICT)는 포함되지 않음. 

신제품에 관한 더 자세한 정보는 아래 참조. 

TCK421G (https://bit.ly/3gwLLjM) 

TCK42xG 시리즈 (https://bit.ly/3uy95pB) 

온라인 유통업체의 신제품 재고 확인은 아래 참조: 

TCK421G (https://bit.ly/3HD4RRf) 

고객 문의처 

소신호 소자 세일즈마케팅부(Small Signal Device Sales & Marketing Dept.) 

전화번호: +81-44-548-2215 

문의하기: https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html 

* 회사명, 제품명 및 서비스 명칭은 각 기업의 상표일 수 있다. 

* 제품 가격과 규격, 서비스 내용 및 문의처 정보 등 이 문서에 포함된 정보는 

이 보도자료 발표일 현재를 기준으로 하며 사전 통지 없이 바뀔 수 있다. 

 

도시바 일렉트로닉 디바이스 앤 스토리지 코퍼레이션(Toshiba Electronic Devices 

& Storage Corporation) 개요 

 

첨단 반도체 및 스토리지 솔루션 공급 업계를 선도하는 도시바는 반세기가 넘는 

경험과 혁신을 바탕으로 고객과 기업 파트너에 뛰어난 개별 반도체와 시스템 

LSI, HDD 제품군을 제공한다.  

전 세계 직원 2 만 2000 명이 제품의 가치를 극대화하기 위해 매진하는 한편 

고객과 긴밀히 협력해 가치와 새로운 시장을 함께 창출하고 있다. 

7100 억엔(65 억달러)을 웃도는 연간 매출액을 달성한 도시바는 인류의 더 나은 

미래를 꿈꾼다.  

웹사이트(https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html)에서 자세한 정보를 

확인할 수 있다. 

 

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 

보기:  https://www.businesswire.com/news/home/20220208005552/en/ 

 

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 

것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Flookup.jsp%3Fpid%3DTCK421G&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=TCK421G&index=7&md5=6d90c4c77cf33154c26d3131f533e59b
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Fap-en%2Fsemiconductor%2Fwhere-to-buy%2Fstockcheck.TCK421G.html&esheet=52575566&newsitemid=20220208005552&lan=en-US&anchor=TCK421G&index=9&md5=59a22c0d63131ab65678d3cb12a23933
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html
https://www.businesswire.com/news/home/20220208005552/en/


거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 

법적 책임은 원문에 한해 유효하다.] 

언론문의처 

도시바 일렉트로닉 디바이스 앤 스토리지 코퍼레이션(Toshiba Electronic Devices 

& Storage Corporation) 

나가사와 치아키(Chiaki Nagasawa) 

디지털 마케팅부 

+81-44-549-8361 
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp 
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